
u N r m n 
CEMi 

Bipolarny oyfrowy układ soalony TTL-S pełni funkcję 
kontrolera systemu 1 dwukierunkowego bufora do magi-
stral i any o! systemu mikroprocesorowego wykorzystu-
jącego jednostkę centralną ICT 7880H. 
Układ wytwarza sygnały kontrolne niezbędne do bezpo-
średniej wspdłprsoy jednostki oentralnej spamięcia-
mi i układami obsługującymi urządzenia łfe/Wy. 

UCY 74S428N 
UCY 74S438N 
Kontroler systemu 
i dwukierunkowy butpr 
dia magistrali danych 

Sygnały kontrolne tworzą 
temu. Są to: 
BSig 

magistralę kontrolną sya-

ozytanie danyoh s pa-

MSI TTL-S 

Obudowa CE 77 

- sygnał kontrolujący 
mięci, 

MBMW - sygnał kontrolujący zapis danyoh do parnięoi 
I/OH - sygnał kontrolujący wprowadzenie danyoh % 

urządzenia We-Wy 
I/O* - sygnał kontrolujący wyprowadzenie danyoh do 

urządssnia We-Wy 
IK f l - sygnał potwierdzenia przyjęcia przerwania 

przez jednostkę centralną 

Sygnały kontrolne wytwarzane są przez bramkowanie słowa etanu procesora, pojawiają-
aego się na magistrali danych na początku każdego oyklu maszynowego mikrsprooesora 
i sygnałów pochodzących z jednostki oentralnej /DBIS, WH i HLDA/. 
W tabeli 1 pr&adstawiono wszystkie słowa stanu i odpowiadająoe im oykle maszynowe 
oraz sygnały kontrolne generowane przeis układ. 
Dwukierunkowy bufor do magistrali danyoh zapewnia separację szyny danyoh systemu i 
szyny danyoh jednostki oentralnej, daje dużą obciążalność szyny i podnosi odporność 
systemu na zakłóceni , Okład aa możliwość autornatyoznej gensraoji kodu rozkazowego 
RST7 na szynie danych Jednostki oentralnej. Ten rodzaj pracy jest stosowany, jeżel i 
w systemie występuje tyko jeden podprogram obsługi przerwań. Aby uzyskać autoattyus-
ną generację kodu R3T7, wyjście układu IHTA łączy się poprzez rezystor 1 kQ ze śró-
dłem napięcia +12 V. 
Wersja układu UCY 7»S»38!f charakteryzuję się woześnlejszym pojawieniem się sygnałćw 
kontroli gaplsu t/OW i MBWIf. 

W układzie OCT 74S438N sygnały te pojawiają się w odstępie oaasu równym t™ od zbo-
cza opadającego sygnału STSTB. 

Układ w y p r o w a d z i Opli wyprowadiMt 

Dq-5- D7 - we jśc ie -wyjśc ie szyny danych od strony jednostki centralne) 

ucc DBq -f 0B7 — wejśc ie-wyjśc ie szyny danych od strony systemu 

27J How ITOR - (wyjście) ; kontrola czytania danych z we-wy 

2&) MEtfii F7ow — (wyjście ' ) ; kontrola zapisu danych na we—wy 

25] 'TOR MEMR - (wyjście); kontrola czytania z pamięci 

2ij MF.MR 
23J INT/I 

BUSEN 
13 

MEMW 
DBIN 

^ (wyjśęie) ; kontrola zapisu do pamięci 

- (wejście) ; sygnał gotowości jednostki centralnej do przyjęcia danych 
2ij MF.MR 
23J INT/I 

BUSEN 
13 

INTA 

HLDA 

- ( w y j ś c i e ) ; potwierdzenie przyjęcia przerwania przez jednostkę centralną 

- (wejście); potwierdzenie przyjęcia sygnału HOLD przez jednostkę cen-
tralną 

2o| DB6 WR - (wejście) ; sygnał potwierdzający gotowość jednostki centralnej do wysła 
nia danych na magistralę systemu 

HI 
aj OB5 

BUSEN - (wejście) ; sygnał ustawiający wyjścia kontrolne i wyjścia DB układu 
w stan wysokiej impedancji 

3 a, STSTB - (wejście); sygnał strobujący wewnętrzną pamięć statiisów 

i&J OB, (z układu UCY 7«S424N) 

M OO 
ucc - zasilanie (t5 V) 

G N D • masa(O V) 
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D 0 • 

DI « 
D2 C-

D3 -
DA 
05 • 
D5 «. 
D7 O. 

S T S T B 

D B I N 

W R »-

HLDA »-
B U S E N O-

Słewa stanu, atany wejść D 0 + D ?, cykle maszynowe, sygnały kontrolne 

Słowo 
stanu 

Stan wejść DQ * d7 Cykl aaszynowy 
CPO 

Sygnał 
kontrolny 
generowany 

Słowo 
stanu D0 D1 B2 »3 D5 D6 D7 

Cykl aaszynowy 
CPO 

Sygnał 
kontrolny 
generowany 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 Pobranie Instr. MEMR 

2 0 1 0 0 0 0 0 1 Czytanie z pamięci 1BMB 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 Pisanie do paoięoi MEMW 

k 0 1 1 0 0 0 0- 1 Czytanie stosu MEMU 

5 0 0 1 0 0 0 0 0 Pisanie do stosu MEMW 

6 0 1 0 0 0 0 1 0 Czytanie z wejścia I/0H 

7 0 0 0 0 1 0 0 0 Wyprowadzenie na 
wyjśole 

I/0W 

8 1 1 0 0 0 1 0 0 Potwierdzenie 
przerwania 

INTA 

9 0 1 0 1 0 0 0 1 Potwierdzenie 
zatrzymania 

/ŻADEN/ 

10 1 1 0 1 0 1 0 0 Potwierdzenie 
przerwania pod-
czas zatrzymania 

INTA 

D W U K I E R U N K O W Y 

N A D A J N I K 

O D B I O R N I K 

S Z Y N Y 

D A N Y C H 

« D B 0 

« 0 8 , 
- O D B J 

• O D B 3 

D B 4 

- O D B 5 

« D B F T 

D B 7 

KCNTFT-Ł NAD / -..D8 

R E J E S T R 

S T A T U S Ó W 
D E K O D E R 

S Y G N A Ł Ó W 

K O N T R O L N Y C H 

M E M R 

M E M W 

L / O R 

- O I / O W 

- O I N T A 

sdiMi at y«fc»wf 
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Parametry dopuszczalne 

Oanaosenie Ra rwa <Tedn. Wartość 
» in »a* 

°CC 
/ 

% 
Hapięoie saailania ? -0,5 7 °CC 

/ 
% lapięoie wejśoiowe 7 -1,5 7 

Jrąd wyjśoiswy •A 100 

"mb Teaperatura otooaenia 
w oaaaie praoy 

V 0 +70 

*Btg 
Teaperaturs prse ohowywania °c -55 +125 

Ettaj-a itaystatsaj® 
słąofee-otoesenie 

K/M 75 

Teaperatnra aląoaa °C +150 

Parametry charakterystyczne statyczne /vcc . 5 7 ±5*5 t M b « o + +70V 

OSBi-
csenie 

Naawa Jedn. Wartość Warunki pomiaru OSBi-
csenie 

Naawa Jedn. 
win mx 

Warunki pomiaru 

,T V 
IŁ Prąd wejściowy w sianie 

niakin 
- dla wejścia: STSTB 

nA 

0 , 5 

U C C - 5 , 2 5 7 , U J - 0 , 4 5 7 ,T V 
IŁ 

- dla wejść: n2, 

nA 

0 , 7 5 

U C C - 5 , 2 5 7 , U J - 0 , 4 5 7 ,T V 
IŁ 

- dla wejść: Dg, D »̂ 1)31 
D5, D7 

nA 

0 , 2 5 

U C C - 5 , 2 5 7 , U J - 0 , 4 5 7 ,T V 
IŁ 

- dla poaoatałyołi wejść 

nA 

0 , 2 5 

U C C - 5 , 2 5 7 , U J - 0 , 4 5 7 

- 7 7 7 - 1 
IH Prąd wejściowy w stanie 

wysoki* 
- dla wejśoiat STSTB 

M 

1 0 0 

U C C - 5 , 2 5 7 , O J . 5 , 2 5 7 
- 7 7 7 - 1 

IH 

- dla wejść: DBq * TBJ 

M 

2 0 

U C C - 5 , 2 5 7 , O J . 5 , 2 5 7 
- 7 7 7 - 1 

IH 

- die posoata2yoh wejść 

M 

too 

U C C - 5 , 2 5 7 , O J . 5 , 2 5 7 

Ujemne napięoie wejściowe 7 1 0 C C « 4 , 7 5 7 , - I J « 5 SBA 

ftapięoie wejściowe 
w etanie niakia 

7 0 , 8 

U T H 
Napięcie wejśoibwe 
w stanie wysokim 

7 2 

U 2 / 

O Ł 
Hapięoie wyjściowe 
w stanie niskim 
- dla wyjść: DQ f . 

7 

0 , 4 5 
, 0 L - D-„ - 4 , 7 5 7 

U 2 / 

O Ł 

- dla posostalych wyjść 

7 

0 , 4 5 I 0 L . i 0 a A CG 

137 



od. tabl. 

"Ozna-
czenie 

Nazwa Jedni Wartość Warunki pomiaru "Ozna-
czenie 

Nazwa Jedni 
sin max 

Warunki pomiaru 

V U0H Bapięoie wyjśoiowe 
w stanie wysoki* 
- dla wyjśći D0 - D? 

V 

3,6 I0 H » -10, IA 
O c c-4,75T 

V U0H 

- dla pozostałyoh wyjść 

V 

I 0 R . - 1 i .A 
O c c-4,75T 

- I 3 / Zwaroiowy prąd wyjścio-
wy dla wszystkioh wyjść 

BA 15 90 "cc " 5 7 

'0 0 H / Prąd wyjściowy w stanie 
wysokiej impedanoji; 
dla wyjść kontrolnych 

)Xk - 100 U0-5,25V 
UCC = 5,25V '0 0 H / Prąd wyjściowy w stanie 

wysokiej impedanoji; 
dla wyjść kontrolnych 

)Xk 

-100 0Qm 0,45 V 
UCC = 5,25V 

USTA Prąd wyjścia INTA mA 5 wyjście INTA połączyć 
ze śrćdłem napięcia 
+12 T poprzez rezystor 
1 kfi 

Jcc Prąd zasilania •A 190 Ucc - 5,25 V 

0 w a g is 

Dla ustawienia asyny BQ ł B| t stan wysokiej impedanoji /pomiar prądów wejścio-
wyah/ oalety podać na wejśoie DBIN zero logiozne, 
Ola ustawienia szyny BBQ + DB̂  w stan wysokiej inpedanoji /pomiar prądów wejścio-
wyoh/ nftlety podać na wejśoie IHJ3EN Jedynkę legiczną. 

ł / Dla ustawienia zera logicznego na wyjściach kontrolnych: INTA, I/OR, MBMR należy 
na wejścia DQ - D̂  podać stany logiczne zgodnie z tabelą /str. 160/, na wejścia 
STSTB, luslS, HLDĄ podać stan logiczny zero. Pozostałe wejścia odłączone. 
Dla ustawienia sera logicznego na wyjśoiaoh kontrolnych: I/OS, MEHW należy na 
wejśoia DQ * f;7 podać stany logiozne zgodnie z tabelą /str. 160/. 
na wejśoia STSTB, 5 ® E , HLDA, DBIN i VB podać stan logiozny zero. 
Dla ustawienia zera logicznego na wyjściach DQ ~ D? należy na wejśoia DBQ + BB?, 
H1DA, STSTB podać stany logiozne zero, a na wejśoie DBIN podać stan logiozny jeden. 
Dla ustawienia zera logioznego na wyjśoiaoh DBQ # DB? należy na wejścia BUSKS, 
HID A, DBIR, STSTB DQ + D? podać zero logiozne, a następnie na STSTB jedynkę 
logiozną» 

3 / 
ustawienia jedynki logicznej m wyjśoiaoh kontrolnych należy na wejśoia 

S t S T B , BTJSBH, H Ł D A podać sero logio me. 
Dla ustawienia jedynki logioznej na wyjśoiaoh PQ * D? nalsiy na wejśoia DBQ * DB? 

i DBXI podać etan logiozny jeden, na wejśoia HIDA, STSTB stan logiozny zero. 

Dla ustawienia jedynki logioznej na wyjśoiaoh DBQ + DB? należy na wejśoia BDSM, 
HIBA, DBXS, STSTB oraz BQ - D? podać zero logiozne, następnie na wejśoie STSTB 
podać Jedynkę logiozną i następnie na wejśoia D0 r D- jedynkę logiozną. 

Dla ustawienia wyjść kontrolnych w stanie wysokiej iapedancji należy podać jedynkę 
loffiosną na. wejśoie BUBEM. 
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Parametry charakterystyczne dynamiczne 

/UCC " 5 *amb 3 0 * +70°C/ 

Oznaczenie Nazwa Jedn. Wartośd Warunki 
pomiaru 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
min max 

Warunki 
pomiaru 

Szerokość impulsu STSTB ns 22 

Czas ustalania sygnałów D« * B 7 
przed impulsem STSTB 

ns 8 

Czas trzymania sygnałów B 0 T B 7 

po impulsie STSTB ! ns ' 5 

tDC ' Opóźnienie sygnałów kontrolnych 
względem sygnału STSTB 

~ ns 20 60 

C L » 100 pP 
tHR Opóźnienie sygnałów kontrolnyoh 

względem sygnału DBlU 
ns 30 

C L » 100 pP 

tRB Opóźnienie sygnału BBIM względem 
dygnąłów B 0 * BY 

ns 45 
/ 

C L o 25 pP 
tRD Opóźnienie sygnałów B 0 r D» 

względem sygnałów BB Q + BB» 
podossa wprowadzania' 
danych 

fts 30 
C L o 25 pP 

tWH Opóźnienie sygnałów kontrolnyoh 
względem sygnału WS 

ns 5 4 5 

Cj * 100 pP 

twę Opóźnienie sygnałów DB 0 ? BB-
względem sygnału STSTB 
podczas wyprowadzania danyoh 

ns 30 

Cj * 100 pP 

*WB Opóźnienie sygnałów DBg •»• DB-
względem sygnałów B Q 4 B~ ' 
podczas wyprowadzania danych 

ns 5 40 
Cj * 100 pP 

Opóźnienie sygnałów DBQ -f DB™ 
względem sygnału BtJŚBK 

ns 30 

Cj * 100 pP 

tHD Opóźnienie sygnałów kontrolnyoh 
I W A , 1 7 ® » iuSBB względem 
sygnału HLDA 

ns 25 

*BS Czas ustalania sygnałów D B Q A D B ~ 
przed sygnałem HLDA 

ns 10 

H H Czas trzymania sygnałów B B 0 r B B -
po sygnale HLDA 

ns 20 CT « i o o pp 
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/ A / \ 

ST STB Y 

00+07 A 

INTA.I/OR.MEMR 

INTA.I7ÓS.MEMR 
po sygnale HLDA 

DBqtOB7 podczas 
wprowadzania danych 

podczas 
wprowadzania danych 

l/OW lub MEfiW 

00*^7 podczas 
wyprowadzania danych 

^ D B o + DBy podczas 
wyprowadzania danych 

A 

V 

t 'ocW-

a l 

/ 
f 

- 'O' 

'ho K-

JF 
D\Z 

O 

Y 
"V 

L - »»• '*£ |»- (• •»-- 'wO —•< 

- C X 

DBQ»0B7 

f . 'w 

Z n l ł i n o i c i c z a s o w e m i f d z y sygnetami w « j i e i o w y r o i i wy j ś c i owymi 

"cc 

R. 

OUT « r 
O b c i q i e n i a w y j ł f pomiarowych 

Dla wy j *ć D0 -i D^ P = 4 k S ; R 2 = m 

P w o s u t e wyjścia R , = 5Q0U; R j = I kfi 


